Samsung, Galaxy Note7’nin Neden Patladigint Acikladu

Gectigimiz sayilarda Samsun Galaxy Note7’nin
isinarak patladigi icin piyasadan cekildiginden
bahsetmistik. Bu sikayetler ilk ortaya ¢iktiginda,
Samsung sorunun pillerle ilgili oldugunu
distnerek telefonlari geri cagirmis ve farkli bir
firmadan temin ettigi yeni pilleri takmisti.
Ancak sorun ¢ézlilmemis ve degisen pillere
ragmen telefonlar patlamaya devam etmisti.
Samsung daha fazla itibar kaybetmemek icin
telefonlari tiimyle piyasadan cektigini
duyurmustu. Aradan gecen slirede Samsung
sorunun tam kaynagini tespit etti. Her iki pilin de
farkli nedenlerle de olsa hatali tretildigi,

bazi durumlarda eksi ve arti kutuplarin birbirine
temas edebildigi ortaya cikti.

Firma, sorunun ne oldugunu bilmedigine yonelik
dedikodulari engellemek amaciyla gizliligin
onemli oldugu pil sektort icin fazla seffaf
sayllabilecek bir aciklamayla ayrintilari paylasti.

news.samsung.com/global/infographic-
galaxy-note7-what-we-discovered

Tutumlu Transistor

Cambridge Universitesi’nden Sungsik Lee

ve Arokia Nathan’in gelistirdigi yeni transistor
sayesinde elektronik cihazlarin yillarca pilsiz
calismasi mumkdn olabilir. Transistor yapisi
geregi depoladigi elektrik enerjisini disari
sizdiryor. Transistortn icindeki yari iletkenlerin
metallere dokundugu nokta olarak tanimlanan
Schottky bariyer, sizintidan olusan cok diistik
elektrik enerjisinden faydalanabiliyor. Bu enerji
dogru kullanilmasi halinde giyilebilir cihazlardan
nesnelerin internetine kadar bircok alanda

pilsiz kullanimi mimkin kilabilir. Hendz teori
asamasinda olsa da bu gibi calismalar elektronik
cihazlarin gelecegi icin ¢igir acici olabilir.
Science dergisinde yayimlanan makaleye
asagidaki adresten ulasabilirsiniz.

http://science.sciencemag.org/content/354/6310/302






